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INTRODUCCION METODOLOGIA

Actualmente, los semiconductores organicos desempenan una funcion Inicialmente se realizaron pruebas de solubilidad y de temperaturas de
indispensable en el campo microelectronico. Para su obtencion, se utilizan fusion en los compuestos precursores y posteriormente se analizaron
moléculas aislantes que al doparlas con ligantes de estructura pi-conjugada mediante espectroscopia IR. La sintesis de los semiconductores se llevo a
mejoran su conductividad eléctrica transformandose en semiconductores. cabo a partir de la técnica de Reflujo y la reaccion en metanol durd 22
En estos materiales, los electrones se desplazan a lo largo de las moléculas horas. El producto obtenido se lavo, filtrd y secd para posteriormente
desde su banda de valencia (HOMO) hasta su banda de conduccion (LUMO). analizarlo mediante las mismas pruebas realizadas en 0S precursores.
Para que se lleve a cabo el desplazamiento entre bandas, se requiere un Finalmente, se depositaron peliculas delgadas y se obtuvo el GAP de estos
nivel de energia minima denominada GAP. El objetivo de este estudio es la semiconductores.

sintesis de semiconductores organicos a partir de la Hidroxiquinolina de zinc
dopada con Tetrametil-tetraselenafulvaleno.

RESULTADOS

El semiconductor sintetizado presentd una temperatura de fusion de 80°C y una solubilidad en acetona, propanol, metanol y etanol, a diferencia de los compuestos
precursores cuyas temperaturas de fusion son mayores (tabla 1). De los resultados de la espectroscopia IR, se observa que el semiconductor sintetizado presenta
enlaces mayormente de la hidroxquinolina de zinc (figura 1). En la grafica de GAP de la figura 2 se aprecia que la energia necesaria para pasar del HOMO al
LUMO es de 2.26 eV. Con el producto se construyd un dispositivo fotovoltaico utilizando como sustrato PET y colocando electrodos de plata como catodo y de
6xido conductor de indio-estafio (ITO) como dnodo. La figura 3 presenta el diagrama del dispositivo, asi como el comportamiento eléctrico en las graficas de
densidad de corriente-voltaje. El comportamiento es 6hmico en presencia de luz natural, sin embargo, en oscuridad el comportamiento difiere.
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Figura 1. Grafica IR del porcentaje de Figura 2. Grdfica del coeficiente de absorcion y la Figura 3. (@) Esquema de dispositivo fotovoltaico y
transmitancia y longitud de onda energia del foton para el cdlculo del GAP (b) Grdfica J-V para dispositivo fotovoltaico
Compuesto Temperatura | Acetona | Propanol | Metanol Dicloro | Etanol
(°C) metano
Hidroxiquinolina 141 X X X 4
Tetrametil 154 X X X
e cnain vl ang El proceso de reflujo constituye una herramienta importante en los procesos
SRR o E 5 o 2 de sintesis. Las peliculas semiconductoras dopadas generalmente producen
- estructuras amorfas. Los resultados del GAP U de las mediciones eléctricas
3 o - indican que el semiconductor sintetizado podria ser utilizado para (a
Tabla 1. Temperaturas de fusion / descomposicion y solubilidad elaboracion de OLEDS.
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